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Transistorler

Radyo alicis1 devrelerindeki en 6nemli basamaklardan biri,
istasyondan antene gelen sinyalin yiikseltilmesiydi.

1947de transistoriin icadina kadar yiikseltme islemi ii¢ elektrotlu
vakum tiipleri ile yapilmak zorundaydi. Bu pahali ve gérece
biyiik tiipler televizyon ve radyo alicilarinda kullanilmig

ve bu cihazlarin hantal yapisinin en 6nemli

sebeplerinden biri olmusgtu.

Transistorun icine bir yolculuk

Transistorler farkli gorevler icin farkli buytkltklerde
tasarlanabilir. GlinimUzde transistorlerin blytk kismi,
entegre devre adi verilen ve bilgisayar, cep telefonu
ve tablet gibi sistemlerin ¢calismasinda temel

rol oynayan bilesenlerde bulunuyor. Bu transistorler
gozle goriilemeyecek kadar kiiglik ve boyutlari

45 nm civarina inmis durumda. Radyolarda kullanilan
transistorler ise kliciik olmalarina ragmen gozle
goriilebilir. Uretildikleri yari iletkenler onlara bugiinkii
elektronik cihazlarin tretilmesini mimkin kilan
sasirtici 6zellikler kazandiryor.

Transistorlerde genelde

Ug farkl alana boltinmus yari

iletken malzeme bulunur.

Salgilayici

Kasa

Dinleyiciler istedikleri programi dinlemek i¢in sik¢a bozulan
ve degistirilmesi gereken bu tiiplerin isinmasini beklemek
zorundaydi. Transistoriin icadi ucuz, ufak, 1sinmasi igin
beklemeye gerek olmayan ve neredeyse hi¢ bozulmayan devre
parcalarinin ortaya ¢ikisina ve dolayisiyla taginabilir
elektronik cihazlarin tiretimine olanak saglamigti.
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Elektronlar salgilayicidan
baza gonderilir.

Baz

Bir enerji kaynagi ile
beslendiginde salgilayicidan
gelen sinyali toplayiciya
yukseltilmis bir sekilde iletilir.

Toplayic

Salgilayicidan gelen elektronlari
toplar ve sinyali yukseltilmis

bir sekilde alir.

BUYUKLUK
Transistoriin buyukligu
glivenli bir sekilde
kullanilabilecek gti¢c miktarini
belirler.
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Yalitim

N tipi P tipi N tipi
malzeme malzeme malzeme
p—
Yari iletken malzeme
Elektrik akimini daha iyi P tipi N tipi P tipi
malzeme malzeme malzeme

kontrol etmek icin farkli
malzemelerle katkilanmis
silisyumdan P ve N tipi
malzeme elde edilir.
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Transistoriin Meshur Atasi

Transistorlerden énce sinyal giiclendirilmesi
vakum tlpleri ile saglaniyordu.

Bu bilesenler, pillerin saglayabilecegi

dustik voltajlarda calisabilen

Nasil Calisiyor?

Bazdan gecen akimdaki ufak bir degisiklik, transistorlerin aksine, calismak icin
toplayicidan gecen akimda buytik degisikliklere sebep olur. yiiksek elektrik gliciine ihtiyac

Ornegin baza ufak bir sinyal uygulandiginda toplayicida duyduklar gibi cok da fazla yer kapliyordu.
¢ok daha biiyik bir sinyal ortaya cikar. Bu yuizden eski radyolarin ¢ok buyik

kasalari oluyordu.

Salgilayiclya gelen

elektronlar
G baza dogru akar. P tipi malzeme

N tipi malzeme N tipi malzeme

Salgilayici Toplayici

Bazdaki degisiklikler

elektronlarin
9 toplayiclya ulasmasini P tipi malzeme
saglar.
....................... )
N tipi malzeme N tipi malzeme
Salgilayici Toplayici
Toplaylc!ya ula.§an . Bircok bilgisayarin merkezi islem biriminde
sinyal °”J'”f’| sll.ny.alm nanometre dlceginde milyarlarca transistér bulunur.
9 cok daha gl bir P tini mal Hafiza depolama yongalarinda da
kopyasi olur. Iptmalzeme .
(RAM, ROM veya Flash tipi hafizalarda)
milyarlarca transistorl cebimizde tasiyoruz.
Bununla birlikte, nanoteller, karbon nanottpler,
tek atom kalinliginda grafen tabakalardan
ve molekiillerden transistorler de yapilmistir.
Gectigimiz yil yayimlanan bir calismada,
tek bir atomun transistor olarak kullanilabildigi
N tipi malzeme N tipi malzeme laboratuvar kosullarinda gosterilmistir.
Salgilayici Toplayici
Malzeme Tipleri
iletkenler Yaniletken Yalitkan 3
Voltaj farki uygulandiginda Voltaj uygulandiginda akabilen Yuklerin hareketine izin vermezler. g
akabilen bircok serbest serbest ylkler vardir, ama Cam ve sakiz yalitkandir. 2
yuike sahiptir. Metaller genelde iletkenlerde oldugundan ¢ok g
iyi birer iletkendir. daha azdir. Germanyum ve

silisyum yari iletkendir.
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